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1.[10] Parametri tranzistora u kolu sa slike 1 g8 =100, Vg =V, =Vgeg =06V, Ve =02V |
V, — o, a poznate su i otpornos® = 2kQ, R, =1kQ, kao i napon napajanjd.. = V3 Ako se struja
i menja u granicama<i, < 5uA, odrediti i nacrtati karakteristiky, (i ).

2. Za realizaciju narednih pajavata se koriste isklitivo MOSFET tranzistori, otpornici i baterije za
napajanje.
a) [3] Nacrtati diferencijalni pojava sa jednostrukim izlazom i Widlar-ovim strujnim @em za
polarizaciju ulaznih tranzistora.
b) [3] Nacrtati diferencijalni pofava: sa jednostrukim izlazom i Wilson-ovim strujnim aem za
polarizaciju ulaznih tranzistora.
c) [4] lzratunati odnos faktora potiskivanja signala sredngglaosti pojdavaa iz b) i a).

3. a) [3] Nacrtati instrumentacioni p@g@va sa tri operaciona pajavaa, napajan iz jedne baterije.
b) [2] Izratunati poj&anje poj&avaia iz take a).
c) [2] Nacrtati zavisnost pojanja pojgéavaia iz ta&ke a) od otpornika za podeSavanje pajga.
d) [2] Nacrtati zavisnost pojanja pojéavata iz take a) od otpornika u povratnoj sprezi ulaznih
operacionih pojéavaa.
e) [1] Nacrtati zavisnost izlaznog napona paj&ca iz take a) od napona baterije za napajanje.

4.U pojasavaiu sa slike 4, parametri tranzistora $4 = -V, =1V, B= 4 C.W/L =3mAN?i 4 - 0,
dok jeVg = -V, = 5V, R =50Q, Ry =10kQ i R, =30kQ. Odrediti:

a) [2] otpornostR, tako da jednosmerna struja drejna tranzistdrabude | ;, = 35QuA ;

b) [3] naponsko poj@nje pojgavaa a, =Vv,/V,;

c) [2] ulaznu otpornost i otpornost koju vidi pate;
d) [3] maksimalnu amplitudu simetriog neizobkenog napona na potrasa
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Slika 1 Slika 4

Studenti koji polazu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.
Studenti koji polaZzu kompletan ispit rade sve zaddte u trajanju do 3 sata.



